Datenblatt zu G.Skill RAM DDR3-1600 16 GB G.SKILL/CL11/Kit 2x8 GB/1.5V/Aegis DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL11 1.5 V ungepuffert non-
ECC

G.Skill RAM DDR3-1600 16 GB
G.SKILL/CL11/Kit 2x8 GB/1.5V/Aeqis
DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800
CL11 1.5 V ungepuffert non-ECC

Artikelnummer 997882270

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

G.Skill RAM DDR3-1600 16 GB G.SKILL/CL11/Kit 2x8 GB/1.5V/Aegis DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL11 1.5 V ungepuffert
non-ECC

Produktbeschreibung:

G.Skill AEGIS F3-1600C11D-16GIS - DDRS - kit -
16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz /
PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Technische Details:

Allgemein

Kapazitat

16 GB: 2x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher

Typ

DRAM Speicher-Kit
Technologie

DDR3 SDRAM
Formfaktor

DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit

1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten

CL11 (11-11-11-28)
Datenintegritatsprufung
Non-ECC
Besonderheiten

Dualer Kanal, ungepuffert
Spannung

15V
Erweiterung/Konnektivitat
Kompatible Steckplatze

2 x Speicher - DIMM 240-PIN
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Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften)

Produkteigenschaften

CAS Latency CL11

RAM - Typ DRAM

Modulkapazitat in Kit 8 GB

RAM - Speicherkapazitat 16 GB

Erweiterungstyp Generisch

RAM - Technologie DDR3 SDRAM

RAM - Speichergeschwindigkeit 1600 MHz

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
RAM - Formfaktor DIMM 240-PIN
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Weitere Bilder
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